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Защита от электромагнитного излучения СВЧ диапазона является актуальной 

задачей для обеспечения надежного функционирования ряда электронных устройств. 

Металлические экраны способны обеспечивать защиту от электромагнитных волн. 

Однако, в ряде случаев возникает необходимость экранирования волн одного 

диапазона, например, СВЧ и пропускания электромагнитных волн другого диапазона, 

например, видимого и инфракрасного. Данную задачу можно решить за счет 

использования металлических сеток с периодом решетки менее 1,0 мм. Металлические 

сетки из алюминия формировали на стеклянных подложках при помощи следующих 

технологических операций: напыление алюминиевых пленок толщиной 1,0–2,0 мкм, 

формирование маски при помощи фотолитографии, электрохимическое анодирование 

алюминия, незакрытого маской [1]. Сквозное прокисление алюминия обеспечивает 

формирование областей анодного оксида алюминия, прозрачного для видимого 

и инфракрасного света. При этом излучение СВЧ диапазона надежно экранируется 

алюминиевой сеткой. Измерения показали, что сформированные образцы пропускают 

85,0–90,0 % в видимом и инфракрасном диапазонах, в то время как для излучения  

СВЧ-диапазона затухание сигнала составляет 20,0–40,0 дБ. Чтобы уменьшить 

отражение видимого и ИК света от алюминиевой поверхности использовались 

антиотражающие покрытия оксидов вентильных металлов, уменьшающие 

коэффициент зеркального отражения до 1,0–2,0 % [2]. Для уменьшения отражения 

СВЧ диапазона на определенной длине волны использовались сетчатые структуры 

с определенным периодом решетки, соответствующем необходимом резонансному 

поглощению. В частности, период решетки 15 см обеспечивал снижение коэффициента 

отражения на частоте 2,0 ГГц более чем на 50 % по сравнению со сплошными 

экранами. Таким образом, разработана конструкция защитных экранов на основе 

алюминиевых сеток, встроенных в анодный оксид алюминия. Данная разработка 

позволяет обеспечить защиту от электромагнитного излучения СВЧ диапазона 

в электронных устройствах, обрабатывающих сигналы видимого и инфракрасного 

диапазонов. Кроме этого, предлагаемая разработка обеспечивает эффективное 

уменьшение отраженных сигналов видимого и инфракрасного диапазонов, а также 

СВЧ диапазона определенной длины волны. 

Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ (проект № Т24В-009). 
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